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摘要(译)

描述了可用于制备诸如发光二极管（LED）器件的电子器件的聚合物的
卤代芳族单体 - 金属络合物。设计芳族单体 - 金属配合物以包括破坏共轭
的连接基团，从而有利地减少或防止芳族单体片段和金属配合物片段之
间的电子离域。通常需要破坏缀合以保持金属络合物在由芳族单体 - 金
属络合物形成的聚合物中的磷光发射性质。所得到的共轭电致发光聚合
物具有精确控制的金属络合和电子性质，其基本上或完全独立于聚合物
主链的那些。
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